
ررررررررر ـالررررر ـعاعرررر ررررر قبل
 BC1401B ـــرازط

0IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µA
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.8411.8692.9944.185
0.750.9801.9943.1804.428
10.9902.0503.2224.471
21.0002.1203.3054.576
31.0202.1573.3714.654
41.0402.1903.4184.717
51.0402.2163.4544.765
61.0522.2363.4884.807
71.0612.2553.5174.843
81.0672.2723.5434.879
91.0742.2843.5654.911
101.0792.2963.5794.947
111.0832.3083.6084.979
121.0882.3203.6255.012
131.0932.3313.6435.042
141.0962.3423.6565.065
151.0952.3533.6755.089

)1( ررر جـــــــدول

 -108- 



)1( ررر الشـــــــكل

ررررررررر ـالرررر ـأثيرر أثناء
BC1401B ــــرازط

رررررررررر رررررر رررر رررر رررر  ررررر رر رررررررررررر وضعية
IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µAB±1mT

 -109- 



Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)
00000

0.250.8321.8762.984.14
0.750.8881.9693.164.34
10.9061.9863.184.41
20.9632.073.274.53
30.9972.123.334.59
41.0152.153.374.65
51.0282.183.404.68
61.0342.203.444.72
71.0442.223.464.76
81.0542.233.484.80
91.0552.243.504.82
101.0662.253.514.85
111.0682.263.524.86
121.0712.273.534.89
131.0752.283.544.91
141.0802.293.564.93
151.0852.303.574.96

B=50mT

)2( ررر جـــــدول

 -110- 



)2( ررر الشكـــل

BC1401Bــرازر ترانزيستور

ررررررررر ـالرررر ررررر أثناء
رررررررررر رررررر رررر رررر رررر  ــاهررر رر رررررررررررر وضعية

IB=10µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40µAB±1mT
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.9242.033.184.36
0.750.9932.173.384.64
11.0172.23.414.68

 -111- 



21.0862.283.524.79
31.1132.353.594.87
41.142.383.644.90
51.1522.413.684.95
61.1652.423.705.00
71.1742.443.735.01
81.1872.463.755.05
91.1902.473.785.07
101.1982.493.795.10
111.2032.503.805.11
121.2112.513.815.12
131.2182.523.825.14
141.2192.523.845.15
151.222.533.855.17

B=184mT

)3( ررر جــــــــدول

 -112- 



)3( ررر الشـــــكل

 -113- 



BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ررررررررر ـالرررر ررررر أثنـاء
رررررررررر رررررر رررر رررر رررر  ــاهررر رر رررررررررررر وضعية

IB=10 µAIB=20 µAIB=30µAIB=40 µAB±1mT
Vce(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.8281.93.064.28
0.750.8782.013.234.5
10.9062.033.264.56
20.9662.113.354.65
30.9922.173.424.74
41.0142.23.464.79
51.0222.223.54.82
61.0402.243.524.87
71.0502.273.544.90
81.0582.283.564.93
91.0622.33.584.96
101.0692.313.64.98
111.0752.323.625.01
121.0782.333.635.04
131.0822.343.655.08
141.0862.353.665.09
151.12.353.685.1

B=115mT

)4( ررر جـــــــدول

 -114- 



)4( رقم ــــلالشك

BC1401Bـرازر ترانزيستور

ررررررررر رررررر ررررر أثنـاء
رررررررررر رررررر رررر رررر رررر  ررررر رر رررررررررررر وضعية

IB=10 µIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µAB±1mT
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000

 -115- 



0.250.8291.893.054.28
0.750.8772.003.244.49
10.9052.043.274.55
20.9632.113.364.66
30.9932.183.434.74
41.0152.193.474.80
51.0232.233.504.83
61.042.253.524.87
71.0492.283.554.90
81.0592.293.574.94
91.0632.303.594.96
101.0702.323.604.98
111.0762.333.635.02
121.0792.333.645.04
131.0842.343.655.08
141.0852.353.675.09
151.102.363.685.10

B=142mT

)5( ررر جــــــدول

 -116- 



)5( ررر الشكــــــل

BC1401Bــرازر ترانزيستور

 -117- 



ررررررررر ـالرررر ررررر ـاءأثن
رررررررررر رررررر رررر رررر رأسي  ررررر رر رررررررررررر وضعية

IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µAB±1mT
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.8231.8692.984.27
0.750.8751.9663.174.50
10.8911.9863.214.56
20.9522.073.284.65
30.9822.133.354.75
41.0042.173.394.80
51.022.203.414.82
61.0262.213.444.87
71.0352.223.484.90
81.042.243.504.94
91.0522.253.514.96
101.0532.263.524.98
111.0612.273.535.02
121.0622.283.565.05
131.0642.293.565.08
141.0692.293.595.09
151.072.303.615.11

B=50mT

)6( ررر جــــــــــدول

 -118- 



)6( ررر الشكـــل

BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ررررررررر ـالرررر ررررر ـاءأثن
رررررررررر رررررر رررر رررر رأسي  ررررر رر رررررررررررر وضعية

IB=10 µ AIB=20 µAIB=30 µ AIB=40 µ AB±1mT
Vce(±1mv)Ic( ±1mA)Ic(±1mA)Ic( ±1mA)Ic( ±1mA)

00000

 -119- 



0.250.8221.8652.994.17
0.750.8771.9653.174.4
10.8921.9843.24.46
20.952.083.274.56
30.982.133.344.65
41.0052.163.384.71
51.0222.193.424.75
61.0282.203.454.78
71.0362.203.474.81
81.0422.233.494.85
91.0532.253.504.88
101.0512.263.524.90
111.0592.273.534.92
121.0602.283.554.93
131.0652.293.574.95
141.0672.293.584.98
151.0682.303.605.00

B=145mT

)7( ررر جـــــــدول

 -120- 



)7( ررر الشكـــل

BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ررررررررر ـالرررر ررررر ـاءأثن
رررررررررر رررررر رررر رررر رأسي  ررررر رر رررررررررررر وضعية

IB=10µAIB=20µ AIB=30 µAIB=40 µAB±1mT
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000

 -121- 



0.250.8281.913.034.17
0.750.88623.244.41
10.9112.033.274.45
20.9782.113.354.58
31.0022.163.434.66
41.0192.193.464.72
51.0382.233.514.76
61.0492.253.524.79
71.0522.263.544.82
81.0622.283.564.86
91.0732.303.594.89
101.0742.323.64.9
111.0832.333.624.92
121.0872.343.654.93
131.0942.353.664.96
141.0982.363.674.97
151.12.373.685

B=184mT

)8( ررر جــــــدول

 -122- 



)8( ررر الشكـــل

BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ـعاعرررر ـأثيرر ـاءأثن

IB=10µ AIB=20 µAIB=30µ AIB=40 µAR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.8581.973.134.30

 -123- 



0.750.9192.083.334.56
10.9392.153.354.61
21.012.173.444.73
31.0252.253.504.80
41.0442.263.534.84
51.0652.293.574.89
61.0682.313.604.92
71.0822.343.624.96
81.0972.363.645.00
91.1122.383.665.03
101.1132.383.685.05
111.1192.403.705.08
121.1252.413.725.11
131.1312.413.745.14
141.1332.423.755.17
151.1372.423.765.19

R=(4cm)

)9( ررر جـــــدول

 -124- 

 
Vce   vs   Ic 
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−×

( )V  ceV



)9( ررر الشكـــل

BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ـعاعرررر ـأثيرر ـاءأثن

IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.8611.9823.144.35
0.750.9172.063.34.57
10.9492.123.354.62
21.0112.23.474.73
31.0312.243.54.82
41.0452.263.544.85
51.062.283.574.89
61.0732.33.594.92
71.082.333.624.95
81.0972.353.645.00
91.1132.383.675.02
101.1172.43.695.05
111.1192.413.75.09
121.1232.423.715.12
131.1312.433.735.16
141.1372.433.755.17
151.1392.453.775.19

R=(3cm)

 -125- 



)10( ررر ــــدولج

 -126- 



)10( ررر الشكـــل

BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ـعاعرررر ـأثيرر ـاءأثن

IB=10µ AIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µAR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.8631.9333.094.35
0.750.922.043.284.56
10.9432.063.314.63
20.9962.163.404.72
31.0312.213.484.79
41.0522.243.504.84
51.0702.273.544.87
61.0792.303.564.93
71.0812.313.604.95
81.0902.333.624.97
91.0952.343.645.00
101.1072.363.675.03
111.1142.373.685.07
121.1132.383.705.09
131.1172.393.715.11
141.1202.403.725.13
151.1272.413.755.16

R=(6.5cm)

)11( ررر جـــــدول

 -127- 



)11( ررر الشكـــل

 -128- 

 

Vce   vs    Ic 

0 
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3 

4 

5 

6 
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μA  10I B =

μA  20I B =

μA  30I B =

μA  40I B =

( ) 310  A IC
−×

( )V  ceV



BC1401Bـــرازر ترانزيستور

ـعاعرررر ـأثيرر ـاءأثن

IB=10µ AIB=20µ AIB=30µ AIB=40µ AR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.9001.833.084.39
0.750.9522.123.294.57
10.9672.183.354.61
21.0162.213.454.69
31.0372.273.524.78
41.0602.293.564.83
51.0672.313.614.88
61.0852.333.634.95
71.0882.353.654.99
81.0972.373.685.00
91.1122.383.715.03
101.1072.393.745.08
111.1132.423.765.11
121.1152.423.785.12
131.1212.433.795.13
141.1242.453.805.15
151.1252.463.815.19

R=(2cm)
)12( ررر ــــدولج

 -129- 



)12( ــــلالشك

رررررر الترانزيستور

 -130- 



ررررررر ـــــلرر

IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µ A
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.251.0541.4181.6882.00
0.752.6133.7704.4414.93
12.7994.5885.3585.85
22.9055.8148.0759.00
32.9946.0658.98311.22
43.0516.2389.26512.28
53.0786.3509.58112.86
63.1316.4619.90813.20
73.1746.57910.21313.56
83.2146.69610.44513.91
93.2546.81010.64814.31
103.3056.92810.87014.69
113.3447.06511.08914.96
123.3767.14911.30015.29
133.3997.23511.47915.65
143.4207.33311.66915.83
153.4507.41011.87315.97

)13( ررر ـــدولج

 -131- 



)13( ررر ـــلالشك

ـوئيررر ـتورالترانزيس
ـعاعرررر ررررر أثنـاء

IB=10µAIB=20µAIB=30 µAIB=40 µAR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000

 -132- 



0.251.071.501.982.02
0.752.803.814.444.95
13.033.575.355.88
23.166.047.399.01
33.226.329.2011.27
43.276.489.5112.30
53.306.579.8413.10
63.356.7410.1213.31
73.376.8110.4613.63
83.416.8910.6614.25
93.417.0011.0114.60
103.447.0811.1814.86
113.487.2611.3615.28
123.527.3511.5215.59
133.557.4712.0016.09
143.587.6412.0316.41
153.627.7212.3017.53

R=(6.5cm)
)15( ررر ــــدولج

 -133- 



)15( ررر ـــلالشك

 -134- 



ـوئيررر ـتورالترانزيس
ـعاعرررر ـيرررر ـناءأث

 

IB=10µAIB=20µAIB=30µAIB=40µAR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.251.081.531.812.13
0.752.873.804.424.90
13.054.605.294.87
23.176.048.029.03
33.216.329.1711.39
43.286.499.5312.40
53.306.609.8712.87
63.406.6810.1513.24
73.476.8110.4413.55
83.516.9810.6813.91
93.527.0710.9914.65
103.547.2511.1414.85
113.587.3211.2515.33
123.627.4511.5215.68
133.657.5211.6716.16
143.687.6311.9416.45
153.727.7512.2017.10

16( ـمرقــــدولجــ )R=(3cm)

 -135- 



)16( ررر ـــلالشك

رررررر الترانزيستور
ررررررر ررررر ررررر

IB=10µAIB=20µAIB=30µAIB=40µAR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

 -136- 



00000

0.251.671.572.082.03

0.752.863.824.504.96

13.054.565.335.87

23.156.057.499.03

33.326.319.1811.26

43.286.589.5012.30

53.406.689.8513.20

63.426.7610.1313.38

73.586.8110.4613.67

83.616.9310.6714.26

93.627.0111.0214.63

103.647.0911.1814.87

113.687.2611.3315.30

123.657.3111.5315.62

133.757.5012.0116.10

143.757.6412.0416.47

153.787.7312.3217.56

R=(2cm)
)17( ررر ــــدولج

 -137- 



)17( ررر ـــلالشك

) رررر  الترانزيستور )9ADC11.2N221

الشعـــــاع ررررر قبل
IB=10µAIB=20µ AIB=30µAIB=40µA

 -138- 



Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)
00000

0.251.242.533.985.29
0.751.282.684.125.49
11.302.704.155.55
21.342.744.235.72
31.352.794.305.84
41.372.824.365.91
51.392.864.386.00
61.412.894.456.07
71.432.944.506.15
81.442.974.526.21
91.442.984.566.28
101.453.004.616.34
111.463.014.666.38
121.473.054.706.45
131.483.084.746.50
141.493.104.796.56
151.493.114.836.64

)18( ررر ــــدولج

 ـــلالشك
)18( ررر

 -139- 

 

Vce   vs    Ic 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

μA  10I B =

μA  20I B =

μA  30I B =

μA  40I B =

( ) 310  A IC
−×

( )V  ceV



) رررر  الترانزيستور )9ADC11.2N221

الشـــعاع ررررر  بعد
IB=10µAIB=20µAIB=30µ AIB=40µAR=(±1mm)

Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)
00000

0.251.1872.553.975.50

0.751.2392.674.155.52

11.2622.694.205.60

21.322.764.275.79

31.3382.814.345.91

41.3682.854.426.01

51.3912.894.466.10

61.3982.924.506.19

71.4192.964.586.24

81.4352.984.626.32

91.4503.004.666.40

101.4563.034.716.48

111.4703.064.776.54

121.4673.074.796.63

131.4773.104.846.69

141.4853.104.886.78

151.4873.144.926.85

R=(2cm)
)19( ررر ـــــدولج

 -140- 



)19( ررر ـــلالشك

 -141- 



)رررر  الترانزيستور )9ADC11.2N221

الشــعاع ررررر  بعد

IB=10µAIB=20µAIB=30µ AIB=40µAR=(±1mm)
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000

0.251.1922.554.005.50

0.751.2382.654.165.50

11.2632.684.195.58

21.322.754.265.78

31.3352.794.335.88

41.3732.834.395.98

51.3892.874.446.07

61.3922.914.496.14

71.4182.944.566.23

81.4272.964.596.29

91.4402.994.626.38

101.4573.014.686.45

111.4653.044.766.50

121.4653.054.806.60

131.4763.084.826.66

141.4803.114.866.73

151.4853.144.886.83

R=(6.5cm)
)20( ررر ـــــدولج

 -142- 



 ـــلالشك
)20( ررر

)ـرازر الترانزيستور )2N222A4C

ـــعاعرررر ررررر قبل

IB=10µAIB=20µAIB=30µ AIB=40µA
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250000
0.750000
10000
20000
30000
40000
50.0010.00100
60.0010.0010.0010.001
70.0020.0010.0010.001
80.0050.0050.0040.004

 -143- 

 

Vce   vs   Ic 
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μA  10I B =

μA  20I B =

μA  30I B =

μA  40I B =

( ) 310  A IC
−×

( )V  ceV



90.0130.0130.0130.013
100.0260.0270.0270.026
110.0460.0450.0460.046
120.0620.0660.0660.066
130.0900.0910.0900.090
140.1160.1170.1170.115
150.1420.1470.1460.145

)21( ررر ـــــدولج
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Vce  vs   Ic  
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)21( ررر ـــلالشك

)ــرازر الترانزيستور )2N222A4C

ـــعاعرررر ررررر أثناء
IB=10µAIB=20µ AIB=30µ AIB=40µAR=(±1mm)

Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)
00000

0.250000

0.750000
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10000

20000

30000

40000

50.0010.00100

60.0010.0010.0010.001

70.0020.0010.0010.001

80.0050.0030.0040.004

90.0130.0130.0130.013

100.0260.0270.0270.026

110.0420.0450.0460.046

120.0620.0660.0660.066

130.0840.0910.0900.090

140.1120.1170.1170.116

150.1410.1470.1450.145

R=(1cm)
)22( ررر ــــدولج
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Vce   vs   Ic
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)22( ررر ـــلالشك

)ـرازر الترانزيستور  )2N222A4C

ــــعاعرررر ررررر أثناء
IB=10µ AIB=20µ AIB=30µ AIB=40µAR=(±1mm)

Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)
00000

0.250000
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0.750000

10000
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40000

50.0010.00100

60.0010.0010.0010.001

70.0020.0010.0010.001

80.0050.0030.0040.004

90.0130.0130.0130.013

100.0260.0270.0270.026

110.0420.0450.0460.046

120.0620.0660.0660.066

130.0840.0910.0900.090

140.1120.1170.1170.116

150.1410.1470.1450.145

R=(3cm)
)23( ررر ــــدولج
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Vce  vs  Ic
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)23( ررر ـــلالشك

)رررر الترانزيستور )7935.BC108

ــعاعرررر ررررر قبل
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)24( ررر جــــدول

IB=10 µ AIB=20 µ AIB=30 µ A
Vce(±1mv)Ic(± 1 mA)Ic(± 1 mA)Ic(± 1mA)

0000
0.25000
0.75000

1000
2000
3000
40.0010.0010.002
50.0020.0050.022
60.0150.0260.074
70.0350.0660.149
80.0680.1130.222
90.1040.1800.281

100.1380.2360.346
110.1660.2920.403
120.1870.3320.434
130.2040.3530.457
140.2260.3750.473
150.2290.3850.481
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)24( ـــــلالشك
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)رررر الترانزيستور )7935.BC108

ــــعاعرررر ررررر أثناء
IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAR=(±1mm)

Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)
0000

0.25000

0.75000

1000

2000

3000.001

40.0010.0020.003

50.0170.0160.025

60.0320.0620.078

70.0880.1180.153

80.1490.1850.223

90.2020.2400.290

100.2570.2900.350

110.2850.3400.385

120.3250.3740.433

130.3620.3960.457

140.3780.4140.476

150.3870.4200.477

25رقم( ـــــدولج )R=(6.5cm)
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)25( ـــــــلالشك
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رررررررر الوصـــــــلة
)رررر رررر )IN5402GD

رررررررررر ررررر ررررر قبل
 النحياز

ـــاميرررر

VD(v)ID(mA)
00

0.5531
0.6205
0.64810
0.66415
0.67720
0.68625
0.69430
0.70035
0.70640
0.71045
0.71550
0.71855
0.72260

)26(  ررر ـــدولج
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)26( ـــــلالشك
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رررررررر الوصــــلة
) ـرازر رررر )IN5402GD

رررررررررر ررررر ررررر قبل

رررررر النحياز

VD(v)ID(mA)
00

0.11
0.25
0.310
0.415
0.520
0.625
0.730
0.835
0.940
145

1.150
1.255
1.360

)27(  ررر ــــدولج
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VD VS ID
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رررر ــــوددي
رررررررررر ررررر ررررر ررر

ررررررر ـــيازررررر

VD(v)ID(mA)
00

0.7341
0.7765
0.79510
0.80715
0.81620
0.82325
0.82930
0.83535
0.83940
0.84345
0.84850
0.85155
0.85660

)28(  ررر ــــدولج
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VD  vs   ID
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)28( ــــلالشك
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رررر ـــوددي
رررررررررر ررررر ررررر ررر

رررررر النحياز

VD(v)ID(mA)
00
01

0.0465
0.2310
0.6515
2.0020
4.0725
6.3230
9.1535
12.4640
16.2045
20.0050
24.0755
28.9060

)29(  ررر ـــدولج
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VD   vs  ID
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ــائيةرررر ـلةالوص
رررر إشعاع ـيرررر أثناء

 النحياز
ـــاميرررر

VD(v)ID(mA)
00

0.5491
0.6175
0.64610
0.66515
0.67820
0.68825
0.69630
0.70435
0.71040
0.71645
0.72250
0.72755
0.73260

)30(  ررر ـــدولج
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VD   VS   ID
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)30( ــــــلالشك

ـــائيةرررر ــلةالوص
رررر إشعاع ـيرررر أثناء

رررررر ــيازالنح
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VD(v)ID(mA)
00

0.11
0.25
0.310
0.415
0.520
0.625
0.730
0.835
0.940
1.045
1.150
1.255
1.360

)31(  ررر ـــدولج
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VD  vs   ID
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)31( ــــــلالشك

ـــنررر ـــوددي
رررر إشعاع ــيرررر أثناء

ررررررر النحياز

 -165- 



VD(v)ID(mA)
00

0.7321
0.7755
0.79410
0.80615
0.81520
0.82125
0.82830
0.83335
0.83840
0.84345
0.84750
0.85155
0.85560

)32(  ررر ـــدولج
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VD  vs  ID
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)32( ــــــلالشك

ـــنررر ـــوددي
رررر إشعاع ـيرررر أثناء

رررررر النحياز
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VD(v)ID(mA)
00
01

0.0425
0.05610
0.63815
1.43020
3.61025
7.35030
11.2535
14.9640
18.5345
22.3150
26.1555
30.5060

)33(  ررر ــــدولج
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VD    vs  ID
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)33( ــــــلالشك

) ـرازر ترانزيستور )BC1401B

رررر إشعاع ررررر أثناء
رررررررررررر رررر إزالــــة بعد

IB=10 µAIB=20 µAIB=30µ AIB=40µ A
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.6181.5922.673.73
0.750.6851.7122.884.01
10.7201.7422.914.08
20.8061.8483.024.21
30.8441.9083.104.31
40.8741.9623.164.39
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50.8941.9883.204.44
60.9072.033.244.51
70.9152.063.284.55
80.9222.083.304.58
90.9352.103.334.61
100.9442.113.354.64
110.9402.123.374.67
120.9462.143.384.70
130.9492.153.414.76
140.9612.163.424.78
150.9582.173.434.81

R=(2cm)R=(±1mm)

)34( ررر ــــــدولج
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)34( رقم الشكــــل

)ـرازر ترانزيستور )BC1401B

رررر إشعاع ررررر أثناء
رررررررررررر رررر إزالــــة بعد
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)35( رقم جـــــــــدول

IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µA
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

00000
0.250.6271.632.693.71
0.750.6911.762.863.96
10.7101.792.884.00
20.7971.872.984.14
30.8441.953.084.26
40.8722.003.144.33
50.8882.033.174.41
60.8992.063.214.46
70.9072.083.254.51
80.9222.103.274.54
90.9252.123.304.59
100.9312.133.324.63
110.9372.133.344.66
120.9402.153.354.68
130.9432.153.374.72
140.9462.163.414.75
150.9472.173.434.79

R=(3cm)R=(±1mm)
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)35رقم( الشكــــل

) رررر ترانزيستور )BC1401B

رررر إشعاع ررررر أثناء
رررررررررررر رررر إزالــــة بعد

IB=10 µAIB=20 µAIB=30 µAIB=40 µA
Vce(±1mv)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)Ic(±1mA)

 -173- 



00000
0.250.6281.5672.573.66
0.750.7021.6782.773.90
10.7311.7082.803.96
20.8111.8082.934.11
30.8481.8883.024.21
40.8761.9373.084.29
50.8891.9463.144.34
60.9102.013.184.40
70.9182.033.204.43
80.9212.053.234.47
90.9322.063.244.51
100.9422.073.274.55
110.9442.093.284.59
120.9462.103.304.62
130.9482.113.324.68
140.9502.123.344.71
150.9512.133.354.74

R=(6.5cm)R=(±1mm)
)36( ررر ـــــدولج
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)36( رقم الشكــــل

) ـرازر ـتورترانزيس )7935.BC108

السـينية الشـعة ـأثيرر أثنـاء
الترانزيستور رررر إزالــــة قبل

( )SECT


mAs
I




mA
I( )vceV

 -175- 



0.000.000.000.00
0.25502.115
0.36702.2810
0.4802.3312
0.51002.3715
0.61202.4417
0.81603.5120
1.02002.6225

 )37(   ــــمرر جـدول
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I(mAs) VS Ic(mA)
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) ـرازر ـتورترانزيس )7935.BC108

السـينية الشـعة ـأثيرر أثنـاء
الترانزيستور غطاء إزالــــة بعد

( )SECT


mAs
I




mA
I( )vceV

0.000.000.000.00
0.25502.55
0.36702.710
0.4802.7512
0.51002.915
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0.61203.017
0.81603.120
1.02003.425

) 38رقــمــ (   جـدول
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I (mAs)   vs   Ic(mA)
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) ـرازر ـتورترانزيس )9ACD11.2N221

السـينية الشـعة ـأثيرر أثنـاء
الترانزيستور غطاء إزالــــة قبل

( )SECT


mAs
I




mA
I( )vceV

0.000.000.000.00
0.25500.615
0.36700.6810
0.4800.7212
0.51000.7415
0.61200.7817
0.81600.8120
1.02000.8825

رر (   جـدول ر ) 39ر

 -179- 
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I(mAs)    vs  Ic (mA)
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) ـرازط ـتورترانزيس )9ACD11.2N221

السـينية الشـعة ـأثيرر أثنـاء
الترانزيستور غطاء إزالــــة بعد

( )SECT


mAs
I




mA
I( )vceV

0.000.000.000.00
0.25500.65
0.36700.5810
0.4800.5712
0.51000.5615
0.61200.5417
0.81600.5320
1.02000.5125

) 40رقـم (   جـدول
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) ـرازر ـتورترانزيس )BC1401B

السـينية الشـعة ـأثيرر ـاءأثن
الترانزيستور غطاء إزالــــة قبل

( )SECT


mAs
I




mA
I( )vceV
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I (mAs) vs I(mA)
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0.000.000.000.00
0.25501.075
0.36701.1310
0.4801.1512
0.51001.1815
0.61201.2317
0.81601.2720
1.02001.3725

)  41رقــمــ (  جـدول
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I (mAs) vs   Ic (mA)
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)14الشكـل رقم (



) ـرازر ـتورترانزيس )BC1401B

السـينية الشـعة ـأثيرر أثنـاء
الترانزيستور غطاء إزالــــة بعد

( )SECT


mAs
I




mA
I( )vceV

0.000.000.000.00
0.25500.865
0.36700.9510
0.4800.9912
0.51001.0215
0.61201.0717
0.81601.1120
1.02001.1725
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) 42رقـم (  جـدول
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I (mAs)    vs    Ic (mA)
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: ررررررررر ـزةررررر ـاتمواصف
ررررررر: هذه لجراء ررررررررر ررررررر ررررررر يمثل أدناه لجـدولر      

 مواصـفات
رررررر

 الرقمـنعةرررر ـركةررر
رررررررر

رررررررر ـهازررر ررر

Pmax240w

24vUmax  

20AImax  LEYBOLD 
DIDACTIC GMBH

52155 SiHigh Current Power 
Supply

TYPEKAD3.5
SEC14A

 v250  PRIMade in Germany51450 SiTransform at aran

Hz  60-50

20VA    P1

230v   U1LEYBOLD 
DIDACTIC GMBH

51662 SiTeslameter

0..3A     

0..16v  DCPHYWE11705.93 SiPower Supply for 
Semiconductor 
Experiment

1.5A

0..15vLEYBOLD 
DIDACTIC GMBH

52145 SiDC-Power Supply for 
Semiconductor 
Experiment

maxmA  200

DC   v1000

AC  750v

20AmaxHUNG CHANG
Made in korea

HC5000Multimeter

Harris Moving 
coil

2.5ohm

Philip5189/1 SiDC-Micro Ameter
 -186- 



) 43 ( ــمرر جـدول
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